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DESCRIPCION

Meétodo de personalizacién de la politica de gestion del tiempo de duracién de una memoria en una ficha electré-
nica.

La presente invencion estd relacionada con métodos de personalizar una politica de gestion del tiempo de duracién
de una memoria en una ficha electrénica, y particularmente con métodos de personalizar la politica de gestién del
tiempo de duracién de una memoria tras el paso de personalizacién de dicha ficha electrénica.

Estado de la técnica anterior

Las fichas electrénicas son dispositivos electronicos portatiles con recursos limitados. En general, las fichas elec-
trénicas abarcan una gran variedad de memorias de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden contener memoria de tipo
RAM, ROM, EEPROM o Flash, las tarjetas Inteligentes, y en particular las tarjetas SIM, son fichas electrénicas.

Existe una necesidad de usar fichas electrénicas en el mercado Maquina-M4aquina, también denominado mercado
M2M. El mercado M2M requiere componentes de hardware/software capaces de funcionar en condiciones medioam-
bientales que comprenden una amplia gama y durante mucho tiempo. Normalmente, estos componentes pueden ser
capaces de funcionar con un rango de temperatura desde -40°C hasta +125°C, y un alto nivel de humedad. Estos
componentes también pueden cumplir con las especificaciones de una vida ttil de hasta 15 afios.

El mercado M2M utiliza médulos inaldmbricos integrados en sistemas para proporcionar servicios de comuni-
cacién M2M. Los médulos inaldmbricos pueden comprender dichas fichas electrénicas tales como tarjetas SIM. La
vida dtil del circuito integrado de una tarjeta SIM depende principalmente de dos factores: el nimero de ciclos de
borrado/escritura y el tiempo de retencién de los datos. Los fabricantes normalmente garantizan estos dos factores
para sus circuitos integrados en condiciones habituales de funcionamiento de las tarjetas SIM, es decir, en el rango de
20°C-25°C.

Desgraciadamente, el nimero de ciclos de borrado/escritura que soporta un circuito integrado y su tiempo de
retencion de los datos se reduce en altas temperaturas.

Ademds, la vida qtil del circuito integrado de una tarjeta SIM también depende del uso de esa tarjeta SIM. Por
ejemplo, cuando una aplicacién que somete a esfuerzo una parte especifica de la memoria se activa a menudo, el
nimero umbral mdximo de ciclos de borrado/escritura puede alcanzarse rdpidamente. En particular, el drea de me-
moria sometida a esfuerzo puede ser un contador o un fichero actualizado frecuentemente durante el proceso de una
aplicacidn.

El documento la FR2881355A describe una solucién que permite administrar y actualizar datos aplicativos que se
encuentren almacenados en una y tarjeta.

El documento US2007/103992A describe una sistema de memoria capaz de seleccionar bien un sistema de control
de nivelacion de desgaste activo o un sistema de control de nivelacién de desgate pasivo.

El documento WO032664A describe una solucién para actualizar remotamente datos de Herramientas de Aplica-
cién SIM (SAT, por sus siglas en inglés) en una tarjeta SIM a través del aire.

Se conoce la implementacién de mecanismos de larga duracién en tarjetas SIM para ampliar la vida titil de la
memoria SIM. En particular, pueden instalarse mecanismos de nivelacion de desgaste y de antienvejecimiento de las
celdas de memoria para mejorar el tiempo de uso de circuitos integrados. Estos mecanismos se inician antes o durante
la etapa de personalizacion de la tarjeta SIM.

No obstante, como la tarjeta SIM puede soldarse en el interior de un dispositivo inaldmbrico, puede que no se
conozca el uso futuro del dispositivo inaldmbrico ni el de la tarjeta SIM en el momento de la soldadura.

Como consecuencia, los mecanismos de larga duracién no pueden optimizarse para el uso futuro de cada tarjeta
SIM. Una solucién puede consistir en considerar el peor escenario en términos del uso asi como también en términos
de condiciones medioambientales. Sin embargo, los mecanismos de larga duracién siguen sin optimizarse, puesto que
las dreas predefinidas de la memoria deben protegerse por tales mecanismos ya que el uso de la memoria no se conoce
con antelacion.

Resumen de la invencion

Un objeto de la invencién es resolver el problema técnico anteriormente mencionado.

El objeto de la presente invencion es una ficha electrénica cuyo objetivo es que se conecte a un dispositivo, el
cual sea capaz de establecer un canal inaldmbrico con una maquina distante. Dicha ficha electrénica comprende un
microprocesador, una interfaz de comunicaciones, una primera memoria pensada para que esté compuesta por la

politica de gestion del tiempo de duracién de una memoria. Dicha ficha electrénica contiene un sistema operativo, un
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primer medio para el intercambio de datos con la mdquina distante a través del canal inaldmbrico establecido por la
misma. Dicha ficha electrénica contiene un segundo medio para la aplicacién dicha politica de gestién de tiempo de
duracién de la memoria en la misma. Dicha ficha contiene un tercer medio para la actualizacién de dicha politica de
gestion del tiempo de duracion de la memoria en funcidn de los datos recibidos desde dicha maquina distante.

Favorablemente, la ficha electrénica puede contener una segunda memoria que almacene propiedades de la misma
y dicho tercer medio puede ser capaz de actualizar la politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria en
funcién tanto de los datos recibidos como de las propiedades almacenadas.

Dicha ficha electrénica estd destinada a almacenar una gran variedad de elementos y dichos datos recibidos iden-
tifican por lo menos uno de tales elementos.

Dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria se define asociando por lo menos una regla a por
lo menos uno de los elementos mencionados.

Dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria se define por al menos un nivel de esfuerzo, por lo
menos una regla se asocia a cada uno de tales niveles de esfuerzo y dichos datos recibidos contienen un indicador del
nivel de esfuerzo asociado a cada uno de los elementos mencionados identificados por tales datos recibidos.

Favorablemente, las reglas mencionadas pueden relacionarse a un mecanismo de nivelacion del desgaste y/o a un
mecanismo antienvejecimiento de las celdas de la memoria.

Alternativamente, los elementos mencionados pueden ser 16gicos y/o fisicos, y/o datos aplicativos.

De forma ventajosa, dicha ficha electrénica puede ser una tarjeta de identidad de suscriptor, dicho canal inaldmbrico
puede ser un canal sobre el aire y al menos un elemento puede ser un fichero del tipo EFsms o EFloci.

Alternativamente dicha ficha electrénica puede contener un cuarto medio para generar tanto un evento como datos
relacionados requeridos para actualizar la politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria.

Otro objeto de la invencién es un método de personalizar la politica de gestién del tiempo de duracién de la
memoria de una ficha electrénica. Dicha ficha electrénica estd destinada a su conexidn a un dispositivo capaz de
establecer un canal inaldmbrico con una mdaquina distante. Tal ficha electrénica contiene un microprocesador, una
interfaz de comunicaciones, una primera memoria pensada para que contenga dicha politica de gestién del tiempo de
duracién de la memoria. Dicha ficha electrénica contiene un sistema operativo, un primer medio para intercambiar
datos con una maquina distante a través de un canal inaldmbrico establecido por dicho dispositivo conectado. Dicha
ficha electrénica contiene un segundo medio para aplicar tal politica de gestion de la duracién del tiempo de la memoria
en la misma. Dicha ficha electrénica contiene un tercer medio para actualizar la mencionada politica de gestion del
tiempo de duracién de la memoria. Tal método comprende los pasos siguientes:

a) El envio de datos desde la maquina distante a la ficha electrénica a través de un canal inaldmbrico, y

b) La actualizacién de dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria en funcién de los datos
recibidos desde tal maquina distante.

Favorablemente, dicha ficha electrénica puede contener una segunda memoria que almacene propiedades de la
misma, y durante el paso b) de actualizacidn la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria puede actua-
lizarse en funcién tanto de los datos recibidos como de las propiedades almacenadas. Dicha ficha electrénica almacena
una gran variedad de elementos y los datos recibidos mencionados identifican al menos uno de tales elementos.

Dicha politica de gestién del tiempo de duracidon de la memoria se define asociando al menos una regla con por lo
menos uno de tales elementos.

Dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria se define por al menos un nivel de esfuerzo, por lo
menos una regla se asocia a cada uno de tales niveles de esfuerzo y dichos datos recibidos contienen un indicador del
nivel de esfuerzo asociado a cada uno de los elementos identificados por tales datos recibidos.

En una modalidad de aplicacion preferente, dichas reglas pueden relacionarse con mecanismos de nivelacion del
desgaste y/o el mecanismo antienvejecimiento de las celdas de la memoria. Alternativamente, dichos elementos pueden
ser 16gicos y/o fisicos y/o datos aplicativos.

En una modalidad de aplicacién, dicha ficha electrénica puede ser una tarjeta de identidad de suscriptor y el canal
inaldmbrico puede ser un canal sobre el aire.

Favorablemente, al menos un elemento puede ser un fichero del tipo EF;;,, 0 EF;.
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Otro objeto de la invencién es un dispositivo que contenga medios capaces de establecer un canal inalambrico con
una maquina distante. Dicho dispositivo contiene una interfaz de comunicaciones y una ficha electrénica de acuerdo
con la invencién anteriormente descrita. Dicha ficha electrénica se conecta al dispositivo por medio de una soldadura
o de forma que se pueda desmontar.

Breve descripcion de los dibujos

Otras caracteristicas y ventajas de la presente invencién emergerdn mas claramente de una lectura de la siguien-
te descripcion de diversas modalidades de aplicacion preferentes de la invencion con referencia a las ilustraciones
correspondientes que se acompaifian, en las cuales:

- La Figura 1 es un ejemplo de un sistema que contiene un dispositivo inaldmbrico y una ficha electrénica de
acuerdo con la invencion;

- La Figura 2 representa esquemadticamente la arquitectura de un tipo de tarjeta de identidad del suscriptor de una
tarjeta inteligente SIM de acuerdo con la invencidn;

- La Figura 3 es un ejemplo de politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria; y,

- La Figura 4 es un ejemplo de algoritmo para personalizar la politica de gestion del tiempo de duracién de la
memoria de acuerdo con la invencidn.

Descripcion pormenorizada de las realizaciones preferidas

La invencién puede ser de aplicacién a cualquier tipo de ficha electrénica capaz de intercambiar datos con una
madquina distante a través de un canal inaldmbrico establecido por un dispositivo conectado. En esta especificacion,
la ficha electrénica es una tarjeta SIM pero podria ser cualquier otra clase de dispositivo electrénico que contenga
tanto datos de identidad de suscriptor como medios para intercambiar datos a través de un canal inaldmbrico via un
dispositivo inaldmbrico conectado.

Una ventaja de la invencién es permitir una actualizacién de la politica de gestién del tiempo de duracién de la
memoria después de que se haya decidido el uso de la ficha electrénica. En particular, la invencion permite personalizar
la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria después de la etapa de soldadura de 1a SIM en el dispositivo
inaldmbrico. Ademds, la invencidén permite personalizar la politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria
después de que se haya decidido el uso del dispositivo inalambrico.

Otra ventaja de la invencion es permitir la personalizacién de la politica de gestion del tiempo de duracién de la
memoria después del despliegue del dispositivo inalimbrico en el campo de la actividad.

Otra ventaja de la invencién es permitir la personalizacién de la politica de gestién del tiempo de duracién de la
memoria después de que se haya instalado una nueva aplicacion en la ficha electrénica o después de la actualizacién
de una aplicacioén en la ficha electrénica.

Otra ventaja de la invencién es permitir una actualizacién de la politica de gestién del tiempo de duracién la me-
moria después de un cambio del uso del dispositivo inaldmbrico o después de una modernizacién de una aplicacién
instalada en el dispositivo. Una ventaja adicional de la invencidn es permitir una actualizacién de la politica de ges-
tién del tiempo de duracién la memoria después de la recuperacion de una retroalimentacién del campo, debido al
despliegue de un conjunto de dispositivos inaldmbricos.

La Figura 1 muestra un ejemplo de sistema con una maquina distante SE, y un dispositivo inalimbrico BOX con
una ficha electrénica ET de acuerdo con la invencion.

La méquina distante SE puede ser un servidor capaz de intercambiar datos por medio de una canal inaldmbrico
WI. El canal inaldmbrico WI puede ser el mecanismo sobre el aire - conocido como OTA, por sus siglas en inglés -
definido por los estindares GSM 03.40, GSM 03.48 y/o ETSI/SCP - 3GPP - 3GPP2. El dispositivo inalimbrico BOX
contiene una interfaz de comunicaciones INT2, una ficha electrénica ET conectada a la interfaz INT2 y medios MSS5.
La ficha electrénica ET puede ser una tarjeta SIM. Los medios MS5 son capaces de establecer un canal inaldmbrico
WI con la méquina distante SE.

El dispositivo inaldmbrico BOX puede contener una ficha electrénica ET de tipo tarjeta inteligente SIM. El dispo-
sitivo inalambrico BOX puede integrarse en sistemas tales como un distribuidor automatico de bebidas o un automdvil
por ejemplo.

La Figura 2 muestra un ejemplo de arquitectura de una tarjeta SIM a modo de ejemplo de una tarjeta de identidad
de suscriptor de acuerdo con una modalidad de aplicacion preferente de la invencién. La tarjeta SIM ET contiene un
microprocesador MP, una interfaz de comunicaciones INT, primera y segunda memorias M1 y M2 y una memoria de
trabajo WM andloga a una RAM. La interfaz de comunicaciones INT estd destinada a su conexién a un dispositivo
inalambrico y permite el intercambio de datos con el dispositivo conectado. Las dos memorias M1 y M2 son memorias
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no volétiles como las memorias EEPROM o Flash. La memoria M1 contiene un sistema operativo OS, una politica de
gestion del tiempo de duracién de la memoria PO, tres elementos I1 AI3 y 3 medios MS1, MS2 y MS3. Cada uno de
los elementos I1, 12 e I3 pueden ser un objeto fisico, un objeto 16gico o un objeto aplicativo. El primer medio MS1
es capaz de intercambiar datos con una maquina distante SE a través de un canal inaldmbrico WI establecido por el
dispositivo conectado BOX. Por ejemplo, el primer medio MS1 puede implementar el mecanismo sobre el aire. El
segundo medio MS2 puede gestionar el contenido de una o varias memorias pertenecientes a la ficha electrénica. El
tercer medio MS3 es capaz de actualizar la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria PO. La memoria
M2 contiene propiedades PR de la ficha electrénica ET, tales como el tamafio de las memorias pertenecientes a la ficha
electrénica ET o al tipo de ficha electrénica.

Las dos memorias M1 y M2 pueden consistir en un tnico circuito o varios circuitos que pueden ser de diferentes
tipos. Las dos memorias M1 y M2 pueden unirse en una tinica memoria.

El sistema operativo OS puede contener una maquina virtual.

El microprocesador MP coopera con la memoria de trabajo WM vy estd destinado a ejecutar el sistema operativo
OS.

El primer, segundo y tercer medio MS1 a MS3 pueden ser bien aplicaciones de software ejecutadas por el mi-
croprocesador MP o bien hardware disefiado. Los tres medios pueden implementarse como tres elementos distintos o
unidos en uno o varios elementos.

En una modalidad de aplicacién preferente, los tres medios se implementan como tres aplicaciones de software
diferentes.

La Figura 3 muestra un ejemplo de definicidn de politica de gestion del tiempo de duracion de la memoria PO. La
politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria PO se define mediante la asociacién de al menos una regla a
al menos un elemento de la ficha electrénica ET. Esta asociacién puede gestionarse utilizando datos de referencia RI1,
RI2 dedicados a los elementos 11, I12. Puede utilizarse una gran variedad de reglas RU1, RU2. Cada regla identifica una
forma especifica de gestionar la memoria. Por ejemplo, la regla RU1 puede relacionarse a la nivelacién del desgaste,
y la regla RU2 puede relacionarse al antienvejecimiento de celdas de memoria. La regla RU1 puede corresponder a la
conmutacién del contenido de dos dreas de memoria y RU2 puede corresponder a la reescritura de contenido del 4rea
de memoria.

En una modalidad de aplicacion preferente se definen una gran variedad de niveles de esfuerzo SL1, SL2. Cada
uno de dichos niveles de esfuerzo tiene al menos una regla asociada a él. Por ejemplo, el nivel de esfuerzo SL1 puede
asociarse a la regla RU1 y el nivel de esfuerzo SL2 puede asociarse tanto a la regla RU1 como a la RU2.

La Figura 4 muestra un ejemplo de algoritmo para personalizar una politica de gestién del tiempo de duracion de la
memoria PO. Primero, la ficha electrénica ET se personaliza en el paso S1. Este paso se corresponde con la escritura
de datos predeterminados comunes a un conjunto de fichas electrénicas. También pueden escribirse en el paso S1
datos especificos para cada ficha electrénica. La politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria PO puede
iniciarse parcialmente en este paso.

A continuacion, la ficha electrénica ET se conecta a un dispositivo inaldimbrico BOX en el paso S2. Esta conexién
puede realizarse por medio de una operacién de soldadura o utilizando un sistema de conexién desmontable.

En el paso S3, el segundo medio MS2 aplica la politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria PO actual
a la memoria de la ficha electrénica.

Entonces se establece un canal inaldmbrico WI entre el dispositivo inaldmbrico BOX y la maquina distante SE
en el paso S4. Este canal de comunicacién puede ser un canal sobre el aire. Este canal inalambrico WI permite a la
maquina distante SE intercambiar datos con la ficha electrénica ET a través del dispositivo inaldmbrico BOX.

En el paso S5, la maquina distante SE envia datos DA1 al dispositivo inalimbrico BOX. Entonces, el dispositivo
inaldmbrico BOX envia datos DA1 a la ficha electrénica ET a través de la interfaz de comunicaciones INT2. Los datos
DA1 pueden contener indicadores IN1 e IN2 del nivel de esfuerzo relacionado con los elementos I1, 12 gestionados en
la ficha electrénica. Por ejemplo, el indicador IN1 puede corresponderse con el nivel de esfuerzo SL1 y el indicador
IN2 puede corresponderse con el nivel de esfuerzo SL2. El indicador IN1 puede asociarse al elemento I1 y el indicador
IN2 puede asociarse al elemento 12.

En el paso S6 el tercer medio MS3 actualiza la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria PO actual
segun los datos DA recibidos. Como consecuencia, el tercer medio MS3 actualiza la politica de gestion del tiempo de
duracién de la memoria PO mediante la asociacion del nivel de esfuerzo SL1 al elemento I1 y mediante la asociacién
del nivel de esfuerzo SL2 al elemento 12. Entonces, la proxima vez, el segundo medio MS2 aplicard la politica de
gestién del tiempo de duracion de la memoria PO, la regla RU1 se aplicard al elemento I1 y tanto las reglas RU1 como
RU2 se aplicaran al elemento 12.
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Favorablemente, un elemento puede ser gestionado por datos especificos por una aplicacién. Alternativamente, un
elemento puede ser una zona de memoria definida por una direccion légica o fisica.

Por ejemplo, para el dispositivo inaldmbrico BOX dirigido a su integracién en un automdovil, el fichero EF;
almacenado en la tarjeta SIM tendria un énfasis particular. Asi, la politica de gestién del tiempo de duracién de la
memoria PO de la SIM podria personalizarse mediante la asociacién de una regla especifica al fichero EF,,; objetivo.
Por ejemplo, la regla especifica puede corresponderse con un cambio de la direccién fisica de una fichero objetivo a
otra direcciodn fisica cada vez que el fichero objetivo se actualice.

En el caso de un dispositivo inaldimbrico BOX dirigido a su integracion en un distribuidor automatico de bebidas, el
fichero EF,, almacenado en la tarjeta SIM puede tener un énfasis particular si el distribuidor envia y/o recibe muchos
mensajes de tipo SMS. Por ejemplo, pueden utilizarse mensaje de tipo SMS para los informes de existencias. Asf, la
politica de gestién del tiempo de duracion de la memoria PO de la SIM puede personalizarse mediante la asociacion
de una regla especifica al EF.

Por ejemplo, la regla especifica puede corresponderse con escribir el fichero objetivo en una direccién diferente
cada vez que se ejecuta una operacion de actualizacion sobre dicho fichero.

Alternativamente, en el paso S5, el dispositivo inaldmbrico BOX puede enviar una sefial dedicada a la miquina
distante SE antes de que la maquina distante SE envie datos DA1 al dispositivo inalimbrico BOX.

De forma alternativa, pueden sustituirse los pasos S4 y S5 por un Unico paso que se corresponda con la generacion
de un evento dedicado en el dispositivo inalambrico BOX. Este evento identifica los datos necesarios para actualizar la
politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria PO actual. En este ejemplo, la politica de gestién del tiempo
de duracién de la memoria PO se actualiza sin que la maquina distante SE envie ningtin mensaje y el dispositivo ina-
Idmbrico BOX contiene un medio MS4 capaz de generar dicho evento dedicado y los datos necesarios para actualizar
la politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria PO.
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REIVINDICACIONES

1. Una ficha electrénica (ET) pensada para su conexién a un dispositivo (BOX), capaz de establecer un canal
inaldmbrico (WI) hasta una maquina distante (SE), conteniendo dicha ficha electrénica (ET):

- un microprocesador (MP),
- una interfaz de comunicaciones (INT),

- una primera memoria (M1) pensada para que contenga una politica de gestién del tiempo de duracién de
la memoria (PO),

- un sistema operativo (OS),

- primer medio (MS1) para el intercambio de datos (DA 1) con la maquina distante (SE) por medio del canal
inaldmbrico (WI) establecido por dicho dispositivo conectado (BOX),

- segundo medio (MS2) para aplicar dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO)
en dicha ficha electrénica (ET),

caracterizada porque dicha ficha electrénica (ET) contiene:

- tercer medio (MS3) para la actualizacién de dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria
(PO) en funcioén de los datos (DA1) recibidos de dicha maquina distante (SE), en donde dicha ficha electrd-
nica (ET) estd dirigida a almacenar una gran diversidad de elementos (I1, 12, I3), en donde los datos (DA1)
recibidos identifican al menos uno de dichos elementos (I1, 12, I3), en donde dicha politica de gestion del
tiempo de duracién de la memoria (PO) se define mediante la asociacién de al menos una regla (RU1,
RU2) con al menos uno de dichos elementos (I1, 12, I3), en donde dicha politica de gestién del tiempo
de duracién de la memoria (PO) se define por medio de al menos de un nivel de esfuerzo (SL1, SL2), en
donde al menos una regla (RU1, RU2) se asocia con cada uno dichos niveles de esfuerzo (SL1, SL2) y en
donde dichos datos (DAT1) recibidos contienen un indicador (IN1, IN2) del nivel de esfuerzo (SL1, SL2)
asociado a cada uno de dichos elementos (I1, 12) identificados por dichos datos (DA1) recibidos.

2. Una ficha electrénica (ET) de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde dicha ficha electrénica (ET) contiene
una segunda memoria (M2) que almacena propiedades (PR) de dicha ficha electrénica (ET) y en donde dicho tercer
medio (MS3) es capaz de actualizar la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO) en funcién tanto
de datos (DA1) recibidos como de propiedades almacenadas (PR).

3. Una ficha electrénica (ET) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, en donde dichas reglas (RU1, RU2)
estan relacionadas con un mecanismo de nivelacién de desgastes y/o el mecanismo antienvejecimiento de las celdas
de memoria.

4. Una ficha electrénica (ET) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dichos elementos (I1, 12,
I3) son dreas de memorias accesibles por una direccién légica y/o fisicamente, y/o datos aplicativos.

5. Una ficha electrénica ET) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, en donde dicha ficha electrénica
(ET) es una tarjeta de identidad de suscriptor, en donde dicho canal inaldmbrico (WI) es un canal sobre el aire y en
donde al menos un elemento (I1, 12, 13) es un fichero del tipo EFsms o EFloci.

6. Una ficha electrénica ET) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en donde dicha ficha electrénica (ET)
contiene un cuarto medio (MS4) para generar un evento y datos relacionados necesarios para actualizar la politica de
gestién del tiempo de duracién de la memoria (PO).

7. Un método de personalizaciéon de una politica de gestién del tiempo de duracién de la memoria (PO) de una
ficha electrénica (ET), la cual estd dirigida a su conexién a un dispositivo (BOX), siendo dicho dispositivo capaz
de establecer un canal inaldmbrico (WI) hasta una maquina distante (SE) y teniendo dicha ficha electrénica (ET)
un microprocesador (MP), una interfaz de comunicaciones (INT), una primera memoria (M1), dirigida a contener
dicha politica de gestioén del tiempo de duracién de la memoria (PO), un sistema operativo (OS), un primer medio
(MS1) para intercambiar datos (DA1, DA2) con la maquina distante (SE) por medio del canal inaldimbrico (WI)
establecido por dicho dispositivo conectado (BOX), un segundo medio (MS2) para aplicar dicha politica de gestién
del tiempo de duracién de la memoria (PO) en dicha ficha electrénica (ET), un tercer medio (MS3) para actualizar
dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO), en donde dicha ficha electrénica (ET) almacena
una gran diversidad de elementos (I1, 12, I3), en donde dichos datos (DA1) recibidos identifican al menos uno de
dichos elementos (I1, 12, I3), en donde dicha politica de gestién del tiempo de duracidn de la memoria (PO) se define
mediante la asociacién de al menos una regla (RU1, RU2) con al menos uno de dichos elementos (I1, 12, I3), en donde
dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO) se define por al menos un nivel de esfuerzo (SL1,
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SL2), en donde al menos una regla (RU1, RU2) se asocia con cada uno de dichos niveles de esfuerzo (SL1, SL2), en
donde dichos datos (DA1) recibidos contienen un indicador (IN1, IN2) del nivel de esfuerzo (SL1, SL2) asociado con
cada uno de los elementos identificados por dichos datos (DA1) recibidos, comprendiendo dicho método el siguiente
paso:

a) envio (S5) de datos (DA1) desde 1a maquina distante (SE) a la ficha electrénica (ET) por medio de un canal
inalambrico (W]),

caracterizado porque dicho método contiene el paso adicional:

b) Actualizacién (S6) de dicha politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO) en funcién de
datos (DA1) recibidos desde dicha médquina distante (SE).

8. Un método de acuerdo con la reivindicacién 7 en donde dicha ficha electrénica (ET) contiene una segunda
memoria (M2) que almacena propiedades (PR) de dicha ficha electrénica (ET), y en donde durante el paso b) de
actualizacidn, la politica de gestion del tiempo de duracién de la memoria (PO) se actualiza en funcién tanto de datos
(DA1) recibidos como de propiedades almacenadas (PR).

9. Un método de acuerdo con una de las reivindicaciones 7 a 8 en donde dichas reglas (RU1, RU2) se relacionan
con un mecanismo de nivelacion de desgaste y/o el mecanismo antienvejecimiento de celdas de memoria.

10. Un método de acuerdo con las reivindicaciones 7 a 9, en donde dichos elementos (I1, 12, I3) son 16gicos y/o
fisicos, y/o datos aplicativos.

11. Un método de acuerdo con las reivindicaciones 7 a 10, en donde dicha ficha electrénica (ET) es una tarjeta de
identidad de suscriptor, y en donde el canal inaldmbrico (WI) es un canal sobre el aire.

12. Un método de acuerdo con la reivindicacién 11, en donde al menos un elemento (I1, 12, I3) es un fichero de
tipo EF,,; O EF,.;.

13. Un dispositivo (BOX), que contiene:
- Medios (MS5) capaces de establecer un canal inaldmbrico (WI) con una maquina distante (SE),
- Una ficha electrénica (ET),
- Una interfaz de comunicaciones (INT2),

caracterizado porque dicha ficha electrénica (ET) estd de acuerdo con la reivindicacién 1 y porque dicha
ficha electrénica (ET) estd conectada a dicho dispositivo (BOX) mediante una soldadura o de una forma
desmontable.
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